VQ 130

GnAs-Hochleistungsemitterdiode mit Si-Fotodiode (Monitor-

diode) und Lichtwellenleiter mit Stecker.
Einsatz des Senders erfolgt in der Lichtleiternachrichtentechnik

mit groBen Ubertragungsldngen.
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Lédnge des LWL's: 3mm; 1 mm auch zuldssig.

LWL-Steckverbinder nach Angaben des Herstellers

Befestigung auf einer Kiihlflache

Grenzwerte bei 3, == 5 bis 25°C
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Kennwerte bel 9, = 25°C

Spitzenstrahlungsleistung

bei IFRM = 200 mA

Dauerstrahlungsleistung
bei IF < 200 mA

Dunkelstrom
der Fotodiode
bei U, =12V

Fotostrom der
Fotodiode
bei ®, = 50uW

DurchlaBgleichspannung
bei @ = 70 uW

Sperrgleichstrom
beiUp =2V
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Spektrale Strahlungs-
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